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Jmtfemmi ~ Stautplrtikaln vcn eiDer relativ l:irnregtm 

15 lllterial..,.,, 

Die Erfirldung b!triff t ein Verfabren gemlss. dem Oberbegriff des 

20 Patentanspruchs 1 sowie eine Vorrichtung gemlss dem Oberbegriff des 
Patentanspruchs 4. 

Die ICa:lstrukticmen vcm EDtstaubungsanlagen filr bewegte Material­
balmen, aucb Bahm'einigungsanlagen g9mmnt, k&men grob in beri!hrungs-

25 frei, sowie in solche mit BilratenunteratUtzung arbeitende unterteilt 
werden. Bei den letzteren Ecltataubungsanlagen wurden die Staub­
partikel mit rotierez:Jd.en BUrstenwalzen oder statiCDiren Bilrsten­
reiben vm der Materialbahn uecbEmisch gelC:Sst und dam abgesaugt. 
Die Bttratecbeschaffenheit, sorie deren Stlrke, Material und Aue-

30 fijb,rungaart der Borsten waren. dabei auf die Eigenschaf ten der zu 
reinigecden Materialoberfllcbe abgestimnt. Derartige nicht gat­
ttmgsgemlaae Entstaubungsenlagen Bind im BUDdesverband Druck e. V. , 

Postfacb 1869, Biebricher Allee 79, D - 6200 Wiesbaden 1, 
"Tecbni.scher Informtionsdienst", II/1985, S. 1 bis 20, sowie in der 

35 w::>S?/06527 beschriel::len. 

Bertthrungsfrei arbeiteilde Entstaub\mgsanlagen wiesen eine Ein-
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blasei.Dbeit auf, wlcbe einen Gasatrabl auf die zu reinigende Bahn 

filbrte, aowie eine Abaa.u;eiDheit, mit der daa die Staubpartikel 

aufnetmaade Gae wieder ~t wurde. Mit der Einblaaeinbeit 

ZUSa11111BU oder in deren J1ll18 wurdeD ID.tle.dun;selektroden zum Ent-

5 laden der au£ der Materialbahn befiDdl.icben Staubpe.rtikel ange­

geordnet. Derartige Entstaubungsanlagen sind aua der 

EP-A O 245 526, der IP-A O 520 145, der EP-A O 524 415, der 

EP-A 0 395 864 UDd der CH-A 649 725 bekannt. 

10 Ein an:terer Weg wurde in der EP-A o 084 633 beac:brittan. 

Bier wurde ein turbulenter Gaastrom auf eiDe zu entsta\Jbende 

Gatebebatm gericbtet uDd diese durch die turbulente Strtlmmg in 

Vibration versetzt, wadurch die Staubpartikel vm der Gewebe­

oberfllcbe abgel6at wrden. Diese Bntataubungaart liasa sieh je-

15 docb nur mi dODmm Material babnen anwenden, welcbe sicb durch 

den Gasstrabl in Vibraticaen versetzan liesaen. 

EiDe Dicht ~ttuDgag8mlaee Reimgun;sanlage zum Elitfemen vcm. 
einer auf eiDem bewegten Bm:l, inabeaandere eimm \rial zbm:ld 

20 baftendm nuaaigkeit wird in der DE-A 4 215 602 ~schriebm. 

Die bei einer &ltstaubungsanlage sieb ergebenden Problem mit auf 

der OJ:>erfllc:ba clurch elektrostatische Krlfte anhafteDde Partikel 

ergaben aich bier Dicht. 

25 Sofem bei den oben aufgefUbrten Entstaubungsanl&CJC Ober-

haupt eine strtsnmgstectmiacbe Auageataltung der OOsenauatritte 

cler Einblaseinbeiten vorgeDCllllBl) wrde, siDd sie ala zur 

Materialbahn geneigte I<anlle mit kmatantem I<analquersclmitt 

im Bereich der I>Uatmauatritts6ffmm.g ausgebildet worden, wie z.B. 

30 in der EP-A 0 245 526, der EP-A 0 520. 145 und der DE-A 4 214 602 

dargestellt iat. Lecliglic:h in der !P-A 0 084 633 UDd in einer Aus­

fOhrungsvariante der DB-A 4 215 602 ~rde em Austrittskanal­

queractmitt der DUse mit einem sich verlndenJden Queracbnitt be-. 
schrieben. In Cler EP-A 0 084 633 wurde der Gasstrom senkrecht auf 

35 die Gewebebahn gefabrt. In der DE-A 4 215 602 wurde eiDe 

flscbllcberweise ala i..va.1-DUse bezeicbnete DUse mit einem nach 

einer Veren;ung sich birnenf8rmig etweiternden uDd wieder vereng-
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eDden Querscbnitt verwendet. 

Die Erfindnng l&lt die Aufgab&, eine &ltstaublmg e:lner bewegten, 
atabilm, filr die. Entataubung Dicht in Vibration zu veraetmnde 

5 MsteriaUXllm \IOrzunehnm, · bei der auf Entladungselektroc!tin ver­

zic:btet werdea. .kmm. 

Der lrfirdurig l:l.egt die 1. ilberraacb!mde Erltmmtrda zugnmda, 
daas lecliglicb clurch die Auswabl eiP8s Gasstraaes, i nsheaandere 

10 deeaen i:>rucka, auf einem zu entstaubepden Bereic:ib einer Mater:l.al­
babrloberfllche eowie die AUawabl·der DiatanZierung dieaea Bereichs 

vaa einer geerdeten Fllcbe eine effiziente Elltetaubmg ms;lich ist. 
Ea wird nun davcn ~, due· die effiziente En.tataubung nur 
dam ntiglich ist, wem der auf dem im zu entataubenden Bereich 

15 erzeugte Gudruck ·des Gaastrcma so gr0sa iat, daaa die dem Prcdukt 
aus dam Gasdruck und delll obigen Abstand gem&aa · dem GeaetZ van 
Pascbm entsprecbeDCle kritiacba Spanmmg kleimr ist ala die 
elektroatatiscbe Spanmmg (Ladlmg) der StaUlprtikel, welcbe 

dieae bauptslchlich an der ·Materialllabnnberflic:be festbilt. 
20 D.h. unter diesen Verhlltniasen erfolgt e1ne Selbatentladung. der 

Staubpartilcel. Sie werdezi· neutraliai9rt. Sie baften nun nur Dach 
auf;rund der bedeutend kleineren Van-der-Waal.s-ltraft UDd arderer 

Di.cht elektroatatiscber Krlfte. Die GasgeachwilJdigkeit de8 die 
Bedingungen des PaschaDgeeetzea erzeugendeD Gasstrcms iat nun 

25 noch derart boch, um auch die nur 110Ch geri.ng anhaftenden Staub­
partikel zu en.tfernen.. 

Der llltladungseffekt (Gesetz vcn Paschen) wird noch durch ·den 

lffekt 4er Balloelektrizitlt (Wasserfallelektrizitlt, Lm.ard-
30 Effekt) unteratGtzt, wie er durch den aich venmgmden DOsenquer­

sclmitt aich ergibt. Hierdurch erfolgt eine wenigstens teilweise 
Ionisation des durcbatr6amden Gaaes; bier Luft, otme Verwenctnng 
irgendeiner elektrisc:he EDergie bl!IDOtigenden Ionisaticmseinbai.t. 

35 Der 2. Ol:>erraschmlden Erkm:mtnis liegt· zugnmde, Class durdi die 
Spezialgestaltung der Abeaugeinheit der Gasstrom bei einem Ablenk­
ungswinkel ungelenkt wird um1 somit den DBtigen Abaaugeffekt der 
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Staubputikel in die Absaugeinbeit fardert • 

. Aua;amm 'Van diam lrkemtni aaen gibt es fUr den Pactmam 

eine Vielzabl wn Auagutal.tuDgaeglichkeiten, wabei bier nur 

5 eiDe geri!Jge Auawahl aufgemigt warden kam.. 

Der nabezu tiglic:be AuabaU'ICrgang zur leiniguug der lbc:h­

apam:nmgselelctrciden UDd deren nachtrlglicber exakten Juatage 

beim Wiec!eretnbau antfellen acmd.t bei gemias der lrfimnag 

10 konstruj.erten Vorrichtungm. 

Die geforderte Gaaatr:tilung iat in bevorzugter Weise durch die 

Auageataltung dar Einblaaeinbeit um/oder der Abaaugeinbeit, wie 
aie in den abblngigen Patent8Dapr11c:hen beschrieban iat bzw. aindv 

15 erreic:bbar. 

Im folgeaden warden Beiapiele des erfindungsgemlsllen Verfahrens 

aowie der zur Durcbf Ubrung des Verf abrms in bevcrzugter Weiae 
verweadbaren Vorricbtungen. ~. der Zeichrnmgen Dlber be-

20 acbrieben. ·· Naben ·den bier bescbriebeDen OOseom:>rdmmgen uml 

-kanstrukticnen k61mm selbstverstindlich aucb nocb andere Aus­

fUbrungsfornen beniltzt wrden, sofem die unten beacbriebeneD 

BediDgungen fOr eine Entladlmg der Staubpartikel 11CMie der Ueber­

windung deren Baltekrlfte auf der Material'babn atme VerwmdunQ 
25 elektriscber F.nervie ~tigeade lbc:bspammngselektrodan er­

reicbt warden. Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus 

dem nacbfolgenden Bescbreibungstext. Es. zeigen: 

30 

35 

Fig. l eine achalatiscbe Darstellung der Krlfte, welcbe Staub­
partikel auf einer Materialbahn halten, 

Fig. 2 daa Pascben-Gesetz, 

Fig. 3 eiDen · Qliersclmitt durch die EntstaubuD;&vorrichtun;, 

Fig. 4a uDd 4b eimm. Teil(tUeractmitt UDd 8ine Draufsicht in 

Richtullg lVb auf eine Einblasei.Dbeit der ihtstauhungsvor-
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richtung mit achlitzfarmigm Guauatritt, 

Fig. 5a UDl1 5b eiDe zu den F1gmm 4a UQ4 4b anal.age Darat.ellung 

fttr eimm in ·einer DUaenrei.be. ~ten Guauatritt, 

Fig. 6 einen Queracbnitt durch eine Variante der &ltstaubun;svor­

richtung lld.t zwei auf der gleic:ben Seite der Materialbabn­

oberfllche angeordneten linblaseinbeiten, 

10 Fig. 7 e1mm Queraclmitt durch eine weitere Variant• cler &it-

ataubungavorrichtung, bei der die zu en.tsta'IJl>eDde Material­

bahn uagelenkt wird, 

Fig. 8 einen QUerschnitt durch die in Figur 3 dargestell te P.Ut-
15 ataubmgnorrichtun;, jedocb mit Strtmmgsbeeinflussungs­

elemmten in der Eiablaa- UDd Abaaugeinheit, 

20 

Fig. 9 eiDe Draufsic:bt in Blickrichtung D in Pi.gar. a auf die 

Str&amgsbeeinfluasungseleamte der Einblueinbeit, 

Fig.10 eine Draufsicht in Blickri~ X.in Pigur 8 auf die 
. Str&nmgsheei nflusauagselamnte cler AbsaugeJ.nbeit, 

Fig.11 einen Llngsschnitt durch eine Variante einer Einblaa-
25 UDd Abaaugeinbeit UDd 

30 

Fig .12 eine schematische Darstellung einer Entataubungsvor­
richtung mit der in Pigur 11 dargestellten Ei.xJblas- uDd 

Absaugeinbeit zur Bntetaubung van blattft5rmigem Gut. 

In Figur 1 sind die auf Staubpartj,kel S wir~ elektro­

statiscben un4 Van-der-Wad.ls-Krlfte B uDd Wschmmtisch darge-
35 stellt. Oftmla sind die Staubpartikel s zusltzlic:h durch 

FlUssigkeitsbrUcken F festgehalten. Der auf die Staubpartikel S 
. . . 

eimrirk8nde Gasstrom G tritt auf der rechten Seite B der 
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Figur l ein. Der Guatraa G wird auf der linken Seite A abgesaugt. 

In Figm: 2 iat daa Gaaetz wo Pascban - die Al:Dlngigkeit der 

5 fUr ua.terachiedlicha Gue - aufgetragen. Figur 2 iat eiDe ICopie 

der Abbilct=g 6.20 aua K. Sim:m.yi,, ·~aikaliscbe Elektrcnik", 

Verlag B.G. "reubner Stuttgart, 1972, Seite 526. Du Geaetz von 

Paacban iat u.a. in dm bier gerade zitierten Buch auf den 

Seiten 524 bis 526, aawie in Cb. Gertsen, •l'llyaik11 Spri.Dger-Ver-

10 lag 1960, S. 303 bescbrieben. · Dm:cb clieaes Gesetz wird die 

kritiscbe elektriache Spmmmg U/krit angegeben, bei der eine 

Entladung zwiachen zwei ebenera Elektrcden 8 z0Ddet" I wobei p der 

Druck ill ~a tram zwiacbm den Elelttroden ist. Das Druck-Abstands­

Produkt p·d ist auf cler Abazisae der Figur 2 in Torr·cm ange-

15 geben, wobei 1 Torr 133 Pa bei o• c ist. 

ErfimungagadSS wird mm das · Gesetz von Paachen bei der Ent­

ataubung eimr Materi•l ham 1 verwendet. Die Staubpartikel s 
haften iDfolge ihrer elektriscben ·Ladung auf clieaer. Es wird nun 

20 erfiaduaga;emlss eine liDblaseiDheit 3a/b der Entataubunoavor­

richtung mit einer geerdeten Potentialflicbe in einem Abatand d 

vm der Hlterial bahnoberfilche angeordaet \IDd die GesclDdlldi.g­

keit 'UDd der Druck zwisc:ban der Materialoberflic:ha uDd der 

Poten.tialfl&cbe des mis der B:l.DblaseiDbait 3 austretemlen 
25 Ueberscball-Gasstram G detert eiDgestellt, &ass die Spamnmg, 

bervorgerufen durcb die geladeDan. Staubpartikel S, gleich der 

kritiacbeu Spe.mnmg Ulktit im Paschen-Gesetz ist. Es kaDn nun 
aus der Figur 2 das fflr die kritiscbe Spaxmung Ulkrit ben8tigte 
Produkt p·d berauagesucht werden. Nun wird der Gasdruck zwischen 

30 der die Staubpartikel S tragendenMaterialoberflicbe uDd der 

geerdeten Potentialfllche derart eingeatellt, dass bei wrge­
gebenein komstrulttivem Abatand d zwisctm · der Materialoberflacbe 

UDd der geerdeten. Potetitialfllche der oben herausgesuchte Wert 

dea Produkts p·d ~rt'wird. Mit Bilfe einea elektron:i.schen 

35 Feldmters, kaxm festgestellt werden, wie boch die elektrische 
. . 

Ladung ist. Bierdurch iat eine Optimierung des Produkta p·d bei 

der M:mtaoe UDd. Einstellung der Phtstaubun;svorricbtun.g ntSglich. 
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Die geforderta ~ lassen aich mit ct. Ueberacball­

gasstrcm G erreicben. Die entladenen Staubpartikel S werden mm . . . ·. . . :· .· . ·... ... . .... 
durch den Ueberscball-Gustram G abne Verwendung elektria~ vor­

gespamter &ltladuagaelektrcd.en aufgerw •map llDd mit einer Absaug-. . : . . . . . . . . . . . . 

5 eiDhait 7 ~aaugt. Die mbm \bterbal takosten, vie aie fUr 
. . !· . ' . 

Anlagen mit elektriach vorgeapmmten Entladua.gaelektroden be-

DiStigt •rden, entfallen aomit bier. 

Die Einblas- wie auch die Abaa~it 3a/b, bzw. 78/b·si.Dd 
10 aus Mltall bergeatellt '8'Jd gee*t· Ill ist deabalb der Abatalld 

der Einblueinbeit 3a/b wn dei- Oberfllcbl der Ma~rial betm 1 

gleich dam Abstand c1 der Geerde• Jotatialfllc:ba wa clieaer. . . . . . . . . . 

Un eiDe gute elektriacbe Leitflbigkeit zu erhalten, ~die 

der Material.babn 1 zugenndten Oberfllc:hen der Einbl~ wie 
15 auch die Abeaugeinbeit 3a/b, bzw. 7a/b mi.t eiDer elektriach 

lei tflbigen Scbicht beacbic:htet sein.. Bei Aluminium wUrde mn 

z.B. ein lmocli11~enm;averf&lhren, verwenden, um eine gute 

elektrieche Leitflbigkeit zu erhalten. 

20 Bei der. in Figur. 3 ill Ouerac:bnitt dargestellten F.D.tstaubungs-

vorrichtung iat aOlfObl eine. &l~taubung der Ober- wi.e auch der 

lhteraeite 9a, mw. 9b der M!lte!!rialbalm 1 ~lich. Ea sind bierzu 

Uber der omr-, wie auch tber der thterseite 9a~ bzw. 9b je eine 

Einblu- 3a und 3b um je eiDe ~u;einbeit 7a UDd 7b ange-

25 ordnet. Die BawegUDg der Material.batm 1 erfolgt ill Richtung des 

Pfeila u. Die F6rdergeacbwirJdi9keit 4er Materialbabn 1 liegt 
bei dam bier beschriebexum Ausfilbrungabeispiel bei 4, 75 :bis. 

30 

15 mis. Die F6rdergeschwjndigkeit bat keinen Einfluss auf den 

Wirk~agrad der Entete.ubungBYOrrichtUDg. 

Die mten beachriebene Einblaseinrich~ 3a, bzw. 3b ist der­

art ausgebildet, daaa aua ibr ·e;n. Ueberscball-Gasstrcm, bier ein 

Ueberscball-Luftstrom. G.auatritt. Der aus der EiDblasein­

richtung 3a/b austreteade GasatromG trifft auf die Oberfllche 
35 der Materialbalm 1 unter einem Winkel a: zwisehen 20· und 100·, 

bevorzugt zwischen 30 ~ und 55 • gegen deren Bewegungsricht\ing 11 

em. Die AbsauguDg der wn der Materialoberfliche ab;ebobenen ii 
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Staubpartikel S erfolgt iD der Stl't5111mgarichtuag 25 des aua-
.... · .": . 

str&nenc'lm Guaa G nacbgeacbaltet unter einem ersten Winkel a 
zwischen 20 • UDd 70 • , bevorzugt UDter etwa 45 • \md DCCb. ein­

DBl nacbgescbaltet an eiDer zweiten Stelle etwa senkrecht zur 
5 Materialoberfllcba. Diese a,eite Abea\lgUDg wirkt inabeecmdere 

auf in Vertiefmgen uDd USchern liegmde Staubpartikel s. 

Die Einblaseinbeit 3alb bat einen zweiget~lten, unten 
bescbriebaDen OOsenaufbau. Auagebend VCD einem Druekkazi•l 13 

10 ala Ga998rsorgungaeinbeit iet ein eichatetig verjGDgmler 
DtlseDquerscbnitt 15 wrhanden, der mch einer Verengung 17 
iD einen aich stetig enreiteraden DUsenquerscbaitt 19 bis 

zum DilSeDauagang 20 Ubergeht. Die Breite der v~ 17 
liegt zwiacbm. O ,02 • UDd o ,oa ·-, bevorzugt mter etwa 

15 o, 04 -. Der Oeffmmgawinkel am DUsenausgang 20 liegt zwiscben 

3. uDd 15. , bevorzugt j8doch zwiacben 5. UDd 10. • Die ill 

Quersdmitt der PiQur 3 liDka liegende Mmtellinie im 
sich erweiteniden DUaenqu9rsclmitt 19 ist gew6]bt ausgebildet, 

wibreDd die ge;enUberliegtmde·MantelliDie eine Gerade 21 ist. 
20 Diese Gerade 21 verll.uft mter elem Winkel e1 zur Ebene 

der Ma.terialbabD l. Der Winkel c lie;t zwiscben 20 • uad 100 · , 

J:>ervorzu;t zwiacben 30 • UDd ·ss • • Der Randpunkt 22 dieaer 
Geraden 21 a DUaemuagang 20 bat den geringsten Abatand d 

zur Materi•lbelm 1, der .je mch zu entstaubend• Material 
25 zwisclaL O, 5 md 2 mn liegt. Dieeer Abatand d mtspricht d• 

Abstamt ddes Pascben-Gesetzea. Die OeffDUDg 23 zwisc:beD 
den beiden Einbl~iten 3a md 3b ist in Bewegungs­

richtung 11 ala dreifacb aich erweiterndea •v• ausgebildet, 
dessen Schenkel-wink.el aich.an jeder Uebergangaatufe 24a 

30 UDd. 24b vergr&saert. 

35 

Der Guauatritt aua der DUa~ffmmg 20 erfolgt, wie in der 

Figur 3 durch ei.Dan Pfeil 25 angedeutet ist, ecbrig auf die 

Materialbabn 1 antgegen deren Bewegungarichtung 11 in 

Richtung auf die betreffeme Absaugeinheit 7a, bzw. 7b bin. 

Der Randpunkt 22 ist als.scharfe·~te ausge]>ildet. 

Durch diese scbarfe Kanta 22 entsteht beim Austritt der 
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Ueber:sCballstriSJmmg G aus dem l}(Ssenilu~ang 20 ein Str&mmga­

wirbeibereicb, deaaeu '1\1rbul~ ein Abb&ben der gemlaa dem 

Pascbm-Gesetz entladamm Staubpa.rdkei. S vm der Oberfllcbe 

9a, bzw. 9b der Material.betm. 1 ent;e9en. der V•-der-t.UJ.-
. ... ... . .. 

5 achm-Krlfte W·untersttltzt. J)ie ~aseiDbaiten 3a uDcs 3b 
aim aua Mltall 1md durch eme ad...tisch dai'9eatellte 
elektriacbe Erdmg analog zur Absaugeinbeit 7a UDd 7b ge­

erdet. Der ~uagang 20 lie;t in· eiller Ebene. 6, . welcba 

die Materialbalm 1 iD einem Winkel zwischen 25 • und 65 • , 

10 bevorzugt unter 45• achneidet. 

Ana.lo; zu den beideD lliDblasebJbeiten 3a uDd 3b sind . 
auch zwei Absaligeinheiten 7a UDd 7b W>rhandeu.· nie beiden 
Abaaugeinhe.iten 7a und. 7b aiDd .· 8)'11118~riaCh zuem8nder ange-

15 ordnet UDd auagebiidet. Jede der: baiclen Absa.ugeiDbeiten 7a 

und 7b bat zwei Abs~lcanlle 27 ~ ·.29, welalle m: eine .,.,,_ 

saugkammr 30 mDnden. Die Ei.nglnge der Abeaugkanlle 31a uDd 
. . . . '. . . 

31b aim in eiDer ~ 33 aageordnet, welche •iDen kcnatanten 

Abstand 'ICl1 cter Ober-, bzw. Ulterseite . 9a,. 1>zw. 9b der: Mater:-

20 ialbabn 1·aufweist. Die Ebene 33 ist.gleiC:bzeitig die der: 

Materialober-, bzw. thterseite g~rliegende Oberaeite 
der Abeauga:i.Dbeit 7a, bzw. 7b. BeVorzugt werden. die AbBaug­
einbeiten ·7a UDd 7b aua elektriadi leitflbiga.Material 

(Matall) gefertigt. Sollte jeetoch aideres Material verwendet 
25 werden oder das Matall aiCh 1m Lauf~ der ·Zeit mit einam. 

30 

35 

. t . 

nichtleitenden KorrosicmsGberzug Gbemehen k6Dnen, so ist 

clieee Oberfllche, wie auch diejenige de.r Einblaseinheiten 3a 

und 3b, wie bereits oben ausgefUbrt, llit eiDer elelttrisch 

leitflbi.gen sChicht zu verseb8n.. Die Ebene 33 ist, wie in 
Figur 3 dargestellt, gegenUber dem DUsenausgang ·20 mrGck­
versetzt. Diese ZurUckversetzung kann auch kleiner sei.n. Die 

Ebene 33 k&mte auch clirekt anscbl.iessend an den l>UseDaua­

gang 20 angeordnet aein. 

Der Absaugkanal 27 hat einen sich trichterf6rmig ver­

jungenden, gegen die Oberfliche der Materialbahn 1 geneigten 
Absaugm.md 35. Die Neigung des Ansau;mmdes 35 ist in Richtung 

.. 
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i 
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zum OOsenausgang 20 gerichtet. Die elem OOsenausg&llQ 20 zuge­

wandte Mantelli.Die 36a dee trichterf6riligen Absa.ngmnades 35 

weist · eiDan BSglic:bat flacbeu WlDkel I · zur Oberflicbe der 

MaterialbabD 1 auf. Der Winkel 8 liegt zwiacban 15 • und 30 • 

5 Die der Mantelli.Die 36a gegenUberliegeDde andere MantelliDie 
36b des Abaaugmmdes 35 verlluft ateiler um waist zur Ober­
fllche der ltt,teriai.babu 1 eiDan Widtel o zwischan 20 • UDd 

70 • auf. Da auf jedeD Fall· der Abeaugamcl 35 trichterfand.g 
ausgebildet eein aoll, verbietet aich vcn aelbat, dua bei 

10 den Winkeln 9 UD! o die J:Je1dan Winkelextr811Mel'te vcm 30 • 

zusamm verwendet werden k&men. 

Der Absaugmmd 35 gebt dam in ein verengtea · I<analatUck 

37 Uber, dessen eine Mantellinie die Verlingeruag der Mmtel-

15 linie 36b iat. Dieaea Kanalatilck 37 erweitert sich zu einem 

einml\ndet. 

Der Abstand h de8 Sclmittpunktee der Mmitellim.e 36b lli:i.t · 
20 der EbeDe 33 vm der ICaDte 22 <= du eine untere lade der 

Geraden 21) ist zebn- bis fUnfuildzwamigml cler Abstatld d. 

Durch die Amrdmmo der EiDblaseinbeit 3a, bzW. 3b vi.rel 

der Abaau;lcaDal 27 'ftlll·eventuell anbaftaaden Staubpartikeln S 
25 freigeapUlt. 

Der Absaugkanal 29 ist elxmfalls trichterftsni:i.g ausge­

bildet, wobei jedoch dessan dem DUsenausgang 20 zugewandte 
Mantellinie 40a senkrecht zur Oberf 1.icbe der Materialbabn 1 

30 verliuft, wibrend die bief'Zu gegenUberliegende Hmtellini.e 

40b leicht zur Oberfllcbe der MElterialbahn 1 geneigt ver­
lluft. 

Die Absaugkamer 30 'Wei.at· wenigstens jeweils an einer 

35 ihrer gegen(lberliegeaden.WIDde el.De Profilierung 44 auf. 
Die• Profilierung 44 Client zum Ei nh.lngen nicht · dargestellter 

Str&llmQsleitbleche. Die Strtmamgsleitbleche Bind notwendig, 
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damit ill der Abaau;kawet' 30 . ~licbst Ober all.en. Ein­
nlndun;en der ICmile 27 uDd 2~ mmlhemd gleJ.c:be Druckver­
biltni sae barracbm.. 

5 Zum DltataUben der mi t eiDer Geacblrindi.gkeit vcm bis zu 
30 mis bewegten Mater~ 1 1rird Luft G Jllit der Einblas­
einheit 3a UDd 3bmit einer J,.uftgeschwindigkeit von bis zu 
maximll 550 mis gablaaen. Un diese A\last~scbw.indigke.it: 
zu erreichau, herrscht im Druclckanal 13 ein Druck van etwa 

10 2 bar. Auf cler Oberfllcba der Hlterialbabn 1 ergibt aich 
dam ein Druck, je uach gewlhlter Ueberscball-Gas-GeaclwiDdig­
keit, vcc 50 bis 100 mbar. Die auf der Qberfllche der Material­
belm 1 aich befindendeo Sta.ubpartikel S ·werdeA min aufgrmd 
der oben beacbriebmml Geaet~i.gkeiten 'Val Pasc:bm in 

15 einer Dunkelen.tladma, welc:be im Prinzip eine GU21111entladung. 
bei aebr kleiDen· Stramstirken iat, neutralisiert. Gleich­
zeitig erfolgt ein AbbebeD der Staubpa.rtikel s durch den 

Ueberacballuftstrm G, unterstiltzt· cl1Jrch die Verwirl>elung,. 
hervorgerufen durch die Kante 22 entgegen der: auf sie 

20 wirke.adeu Van-der-Waals-ICrlfte. Die Staubpartikel S werden 
durch die Absaugkanlle 27 uDd 29 abqesaugt, wobei der uabe­

zu seDkrecht zur Oberfllche der Materialbabn 1 verlaufeDde 
!Canal 29 ha.upt&achlich dazu client, Staubpartikel S aus Ver­
tiefungen UDd USc:bern aufzunetwm. 

25 
Die eingeblasene Luft durch die Einblueinbeit, bzw, 

-einbeiten 3a um 3b. sowie die Abaaugleistung der Abeaug­

einheit, bzw. -einheiten 7a ~ 7b.liegt ia Tenperaturbereich 
van 18 • C bis 23 • C. Im Raum, in welcbmn die EntstaubuDgsvor-

30 richtung ateht, herrscht ein Ueberdruck. 

Der 00aena.US9BD9 20 wie auch die Einglnge zu den I<anll.en 
27 uDd 29 k&meD nun, wie in~ ,4a urd Figur 4b eirmal 
vergr&laert im Queraclmitt Und eimml. in Draufsicht darge-

35 stellt ist, ale Llngsschlitze 41 und eimnal als Df.lesenreihen 
43, wie in den Figuren 5a und 5b dargestellt ist, . aus;e­
bildet werden. 
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Zur Verbesaerung des Aufmtsavorgangs der Staubpartikel S 
in den Ueberacballgaatrca G lr&men im sich erweitemden 

DOsenqueradmitt 19 der Einblaseinheit 3a uDd 3b, aowie 

auch in dell beiden Abaaugkanilen 27 und 29 Str6mngsbeein-

5 flussungael81Blte 49, 50 un4 51, vie in Figur 8 angedeutet, 

angeordnet werdan. 

Bei den im Dileenbereich 19 an der Wandung 21 angeordneten 

Str6DungabeeinflusBUDgaelenmten 49 handelt es aich um 

10 scbnale Llngastege, wie aie in einer Draufsicht in Bliclt­

richtung IX in Figur 9 dargeatell t s~. Jeder LAngssteg 49 

liegt in einer zur Bewegun;srichtms 11 parallel V&rlaufen­
den Ebene, welcbe unter eiDem Winkel vm 82 • zur Material­

belm 1 ateht. In de obell beachriebenen Beiapiel baben die 
15 LID;aatege 49 eine Breite 'Van 1 nm UDd eirum gegenaeitigen 

Abstar.ld 'Val 15 mn. 

Bei denen in. den Abaaugkanllen 'Z'I uDd 29 angeordaeten 

Reiben vai Stegen 50 und 51 bmlelt es sich um actmale 

20 Llilgsstege, vie sie in eiDer DraUfsicbt in Blickrichtung X 

in J'igur 10 dargestellt aim. Jeder LID;ssteg 50 UDd 51 

liegt in einer zur Bewegungaric:htung 11 ebenfalls parallel 

verlaufendm Ebene, welcbe unter einem Winkel van 60" zur 

Materialbabn 1 verlluft. Inda. aben beschriebenen Beispiel 

25 haben die Llngsstega 50 UDd 51 eiDe Breite · von 2 J11D UDd 

einen gegenseitigen Abstand 'Val. 30 nm. 

Zualtzlicb zu dell in Figur 3 angeordneten Ei.Dblasein­

heiten 3a UQd 3b k.6mLen auch beidseite der Abeaugeinbeit, 

30 bzw. -eiDheiten 7a uDd 7b je eine weitere Einblaseinheit, 

wie in Figur 6 dargestellt, angeordnet warden~ 

Anstelle van ebeDan Materialbahnen 1 ktimen auch durch 

eine Unlenkeinbeit 45 U11Qelenkte KaterialbatmeD 46 entstaubt 

35 werden. Die Lage ·aer Einblas-, wie auch die der Absaugeinbeit 

ist dam, wie in Figur 7 datgestellt, dem Verlauf der Material­

bahn 46 angepasst. I>er Abl~sewinkel der Material.babn 46 von der 
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UnleakeiDbeit 45 lie;t bnorzugt zwiacbeii 15· uad 20·, um eine 
elektrischa Auflad1m.g durch ladungaaustauach und LadUDga­
trenmmg Dicht mmotig &DWachaen zu lasaen. 

5 Die bereita obaDenrlbD.te Zweiteilmg der EiDblaseinbait 3a, 
bzw. 3b mit den Teilatflcken 3• UDd 3• geatattet gegen.Qber ei.Der 
einteiligen AusfGhrung eine einfac:bere Beratellung. Die Teilung 
erfolgt mtlang der Lim.e 47, welche in die Gerade 19 ilbergeht. 
Die Ab:licht:UEK.1 erfolgt Ober einen Dichtdng 48, deaaen Verlauf 

10 :te nach Verwendung der t>Uunreihe 43 oder des Llagascblitzea 41 
gelegt wird. Durch die Teilung der Einblaseinheit 3a, bzw. 3b 
ist eine einfache Berstellung der Str&tamgsbeeinflusSUD;selen:ente 
49 erst D:Sglich. 

15 Die Einblaseinbeit ,3a und 3b, sowie die ~readen lb-
saugeinbeiten 7a um 7b werden bevorzugt als Bl&*e auage­
bildet, welche parallel zur .. ~ der Materialbam 1 anein­
ander gereiht angemut warden lc&men, um die Breite der Ent­
ataubungevorrichb.mg der jeweiligen zu entataubmden Material-

20 bahnbreite anpasaen zu k&men. 

Anstelle die · Materialbabn zu bewegc, kmm aelbatveratiud­
licb auch die llltataubungavorrichtuag Uber die Material.balm be­
wegt werden. In der Regel wird. nm aber die Materialbabn unter, 

25 bzw. zwiscben den OOaenaua- uDd -einglagen hi.Ddurchziehm. 

30 

Hit der oben beschriebanen Entstaubungsvorricbtung k&men 
nicbt nur Materialbahnen entstaubt werden, sacdem aucb Platten 
und Bagen. 

Die oban beschriebene Elltstaubungsvorrichtung kann zum Ent­
stauben wn j&glicbem bahnftsrmigen uDd platten£6rmigen Material, 
wie Press-Spanplatten, Tiachlerplatten, Kunststoff-, Papier-, 
PappblDder, Glas, allg. Folien, Metall- und mdizinische Folien, 

35 Textilien., Leiterplatten, Industriegeflechte, Film- und Ma9Det­
streifen etc. verwtmdet warden. 
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Anstelle der in dm FigareD 3 bis 10 dargestellteu Einblas­

einbeit 3a um 3b kam auch eine in Figur 11 da.rgeatellte Ein­

beit 53 verwendet werdm:l, welcbe eiDe Vereinigung einer Einblas­

llit eiDer AbSaugeiDbeit darstellt. Pamer wird bier gegenOber 
5 &m EinblueiDbaiten 3a UDd 3b mi.t einer Gasausat~chwindig­

keit im thterac:ballbereich gearbeitet: es lcam jedoch auch im 

Bereich der Sc:hlillgeacbdmligkeit gearbeitet warden. Analog zu 
den Ejnhl.ueiDlwiten 3a un4 3b ist auch die Einbeit 53 aus zwei 

geerdaten Dllaenteilc Ma un4 54b aufgebaut · UDd bat eine Ver-

10 engung 55 des DllHDkmialqueractmitts &6. Aua9ebeml vco einem 

zum Druckkanal .13 analog ausgebildeten Druckkimal 57 bat auch 
' ' 

diese DUse eineD aich verjUDgendeD OOsenquerscbnitt 59 (analog 

zu 15). Ill Gegensatz zu den Einblaaeinheiten 3a una 3b ist je­

doch bier die gerade Mmtellinien aufweiseode Verengung 55 bis 

15 Z\Dll DUaenausgang 60 vorgezogen uad samit bedeutend linger. 

D.b. es erfolgt bier eiDe stkkere Icnisaticoswirlamg (Ballo­
elektrizitlt) auf den durcbfliesseoden Guatrcm. Die Acbse der 
Verengung 55 waist ~ bevorzugten Winkel 6 vm etwa 51 • 

mit der Tan;ente 68 zur Materialoberfliche 71 auf. Es kHmleD 

20 auch aDdere 'MBrte filr den Winkel 6 zwiacben 20 • uD4 100 • uDd 

jnsbescalere zwieehan 30· uDd ss· verwendet werden. Der im 

AuafUbrungebeiapiel aufgefObrte Wart erlaubt jedoch ein 

optilllll.ea Ar!mten, jn•beacodere im Bi.Dblic:k auf eimm 

geringeu Luftverbrauch uDd ein gutea ADdrUckan der zu ent-

25 sta'3bendeD. Materialbabn 71 an clie Tramal 74 (Druckzylinder). 

Auch dieae linhe.it 53 hilt analog zu den obigen Einblaa­

einbaiten 3a UDd 3b einen sich atr&llmgstechnisch •erWeitern­

den Dilsenquerscbnitt", den jetzt hi.er der Raum 61 wr dem 

30 DUse:oausgang 60 bildet. Im Gegensatz zu den obigen Einblas­

einbeiten 3a und 3b ist nlml.ich hi.er die zur unteren Kante 22 

analog auagebildete !Cante 63 der einen DUsEmkanalseite gegen­

Ober der anderen wa ei.D.e I<anteah6be a von 0, 1 mn bis O, 9 mn, 

bier um 0,6 m aach e.ussen verliDQert. Diese Verlingerung be-

35 wirkt einerseits eine OOseukenalerweiterung und andererseits 
eine Umlenkung des austretecden Gasstroms, wie mit dem. Pfeil 
64 angedeutet ist. Dieser Gasstrom bewirkt semi t einen Absaug-
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effekt, der.die Staubpartikel in_ die Absaugeinbeit 65 f6rdert, 
die letztl~ch durch eiDe angeorcbate Reihe van Stegen im lb­
sauglcanal fur die Str&mmgarichtung eo~ und z\Jletzt eine sehr 
wichtige Rolle fill' die Fa*ruag van Staubpartikaln bis zum Absaug-

5 schl.auch bawirkt. 

Die Breite b der Verengung 55 wirct zusamnm m:Lt dem Ga.adruck 
im Druckkanal 57 derart eingestell t, daas ein8 opt:inale F.nt­
staubung bei m5glichst geringem Luftverbrauch erfolgt. Bei der 

10 bier beschriebenen AwsfObrungavariante wird mit emer Breite 
der Veren.gung vcn 0, 04 nn bei einem Druck VCll 1, 5 bar ill Druck­
kanal. 57 . uD4 einem AbstaxJd d/53 vcn 4 nm bis 1 mn, bevQrzugt 
5 m gearbei tet. Die Heigung des verengten DUsenkaDal1 55 
gegen.Qber der Tangent~· 68 zur Materialbabn n betrlgt bier 

15 beispieleweiae 51 • • 

In die EiDbait 53 integrierte Absau;einheit beateht in 
einem ennlbet'Dd zua Abaauglamal 35, 37 uDd 39 analog auage­

bildeten Abaaugkanal 65, wobei bier in einer einfacbenm. 
20 kalstrukt:iven AusfQbrung die eine ICanalwand lediglich durc:h 

ein ansetzbarea enteprec:hend geformtes Blec:h 67 gehildet iat. 
Auch bier waist der linlauf des Abaa~kanals 65 analO; z'1 dam 
bereits ohen besc:briebemm einen apitzen Winkel •in 'traDsp­

ortrichtung 70 der Materialbatn auf. Der Winkel • aollte 
25 einen Wart zwiscben 20~··· uDd so· haben tm4 bevorzugt zwiscben 

30 

33 • uD4 39 • liegen. Der dem DUaemusgang 60 abgwaDdte RaDd 
der Ei.ngangefSffmmg des Absaugkanals 65 hefindet sich in 
einem Abataxid e, der bei elem AusfObrungsbeispiel 17 nm 

betrlgt. 

ta den fUr die Entataubung ben5tigten Luftverbrauch zu 
ndnimieren, iat der DruclckaDal 57 in Querrichtung zur Mater­
ialbatm 71 in einzelne 'l'eilkaDlle unterteilt. Diese Dicht . . . . 

explizit dargestellten 'l'eilianlle, welcbe in den Figuren 11· 
35 und 12 mit elem Bezugszeichen 57 identisch sind, sind Uber 

jeweils einen mit einem (nic:ht dargestellten) Kolben ver­
scbliessbaren Versorgungskanal mi.t einer Versorgungs-

.. 
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kamer 69 verbuaden. Zma Druckausgleich baben die Ver­
sorgnngakanll e geri.Dgfllgig sicb iDderxJde Strtmmgsquer­
acboitte. Die lolben eu.t W.r em. Dic:ht dargestellten 
Mec:bani.1111111 derart veratellbar, dass 1:1eg;nnend van der 

5 iusaeren Peripberie em Versorguagskanal nach dem anderen 

uDd dam:i.t auch ein Teillumal nach dem anderen van der Luft­

zufubr 'UDd damlt van Cler Versorgungslcmmer 69 abtrennbar 
iat. Hiermit ist eiDe Anpa88Ullg an die ta.taicblich zu 
reinigende Balmbreite n5glich. Ea wird nur die bmatigte 

10 ADZahl Teillumlle m.i.t Druckluf t versorgt uDd damit der 

Luftverbrauch optimiert, d.h. minhdert. 

Die lmordmmg der EiDblaa-/ Abaaugei.Dbeit 53 in eiDer 

Entstaubungsvorrichtung fUr blattf armt.ges Gut n zeigt 

15 Fi.gar 12. Die zu rei.Digmden Blltter 71 wer&m jeweila 
mit einer 10.mmer 72 auf einer arsten Trc:mael 73 (Zu• 
fUhr.zylm!er) gefuat UDd gebalten. Die Uebergabe an 

· eine zweite Trallllal 74 (Druckzylinder) erfolgt in deren 

Atmiberungaort 76 mit bmacbbarten ltlanarn 72 UDd 75, 

20 wobei syncbron zueicander die namer 72 ge5ffnet uDd 

die IO.anar 75 zur BogenUbemahme geschloaaen wird. Die 
Darstellung in Pigur 12 zeigt daa berei ts von der 10.mmer 75 

gefasste Gut n bei ge6ffneter tlmmer 72, tlObei ein Teil 

des blattf6rmigen Guts 71 ncch auf der Tremel 73 anliegt, 
25 sowi.e auf diese aufge7.0ge11 wird. Der TrCllllEl 74 zugeordnet 

ist die Einblas-/Absaugeinbait 53, an der in Querrichtung 

zur Breite des Guts 71 Sicberbeitsrollen n angeordnet 

sind, welcba eine, FQhrung des blattformigen Guts 71 bei 

einemLuftstromausfall oder einer nicht einwandfreien Blatt-
30 ilber;abe sicherstellen sollten. 

Infolge der b:>ben verwcmdeten Rotationsgeschwindigkeiten 

det Trcmleln 73 und 74 temliaren die ~ n (Gut) zum Her­
auaschlagen, bzw. zum Abl.8sen von der Tromeloberfllcbe. Mit 

35 den erfindungsgemisaen Vorrichtungen lisst sic:hnun durc:h 

Einstellung des Luftdrucks dieees Abhl9ben neben der Ent­
staubung zufriedenstellend einstellen. Wird der Luftdruck 
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jedach derart eingestellt, dB.Sa lecliglich eine einwandfreie . . ... . 

&ltstaubung erreicht wird, kazm dieser far . die "Fi.xierun;" 
der B&Jen zu gering aein. In di ... Fall Ubernimt dam die 
Sicberbeitsrolle 77 die gewUnsc;hte Riedarbaltung. 
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l. Verfahren zum &J.tfemen van Staut>Partikeln (S) van eiDer 

relativ bewegten, inabeacmderen atabilen Materialbstm­

aberfllcbe (1; n> mit einer berobiimgsfrei arbeitem!en 

&ltatauburagBVOrrichtung, dadurc:h gek.enm.eictmet, daaa 

10 ein geerdeter, der Nlterialbabnoberfllcba (1; 71) zuge­

wmdter Potentialfllcbenbereich ( 6, 33; 548,· · 54b) einer 

Einblaseinbeit' (3a, 3b; 53) der &itstaubungsvorrichtung 

in einem Abstand (4: d/53) zur MaterialbabDcberfliche 
( 1: 71) ·· angeordnet wird, die Geachwindigkeit md der 

15 Druck (p) zwiachea einem · jeweils zu entstaubeDden Mater­

ialbahnoberflichmbereich und der Potentialflache (6, 33; 
54a, Sib) des aws der Ei.Dblaseinbeit (3a, 3b; 53} aus­
tretenden Gasatram (G) derart eingestellt wetden, daas 

die dam Prmukt aus Druck (pJ UDd Abstam (d; d/53) ge-

20 miss dem Gesetz wn Pascben zugeordnete kritisc:he 

Spaxmimg (Ulkrit) mter der elektrostatiscben Spannnng (E) 

der Staubpartikel (S) auf der Materialbabnaber-
fliche (1; 71) liegt, &unit deren Neutralisation er­

folgt UDd scmd.t eine Ueberwindung der Baltekrlfte {llW) 

25 der Staubpartikel auf der Materialbahooberfllche 

30 

gegeben ist und' diese ·cs> obne eine elektriscbe Energie 

l:lenatigende Ia:ii.satiomseinbait, lediglich durch den Gas­

atrom (G) aufgeaamen um "1al wenigstens einer AbsaUg­

einbeit (7a, 7h: 65) abgesaugt werden. 

2. Verfabren nach Anspruch 1, dadurch gektmnnic:baet, Class 

cler Gasstrcm, insbeaondere ei.n Luftstrom ( G), unter einem 

Winkel (Clr f) niscben 20" und 100", bevorZUgt zwiscben 

30 · und SS· auf die Materialbahnoberfllche · ( l; 71) geblasen 

35 UDd durch wenigstens eine entgegen der Gasstr8mrichtung 
mchgeschaltete, d.h. in Materialtransportrichtung (11; 70) 
vorgelagerte Absaugeinheit (7ap 7b; 65) abgesaugt wird. 

Hlllllnl\11\ Ill" l\lll ll Ill\ 
* C L M S * 
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3. Verfabren each Anspruch 2, dadurch gekermzeicbaet, class die 

durch den Gasstrom (G) von der Materiall>ahnoberfllcbe abge­

hobe.DeD Staubpartikel CS) von eia.er mter einem Wixakel (a: t) 

zwiscbm 20 • und 70 • , bevorzugt unter 45 • gegen die Gu-

5 str6mrichtung (25) geneigt~ t1rsten AbsaugCSffmmg (27; 65) 
. . ' ·. . . : . . . 

sowie vorzugsweise mit ~ Z\lSl.tzl~cban zweit~ amihen:ad 

senkrechtzur Material~~fliche (1) stellenden Absaug-
6ffmmg (29) aufgencmnen -.ro.n. 

10 4. F.ntstaubungsvorrichtung zur Durcl;lf~ des Verfahrens 

na.ch einem der Ansprilche 1. bis. 3 mit einer. Versc:>r~sein­

heit (13; 57) verbuiidenen ~la~inheit {31l., 3b; 53} aowie 
einer Abeaugeinbeit~:r(7a,. 7b; 65), d&durcb gekermnticbaat, 

15 
dass die Einblaseinbeit (3a, .. 3b; 53) a~ vcn cler Ver­

sorgungseinheit (13; 57) eirlen stetj9 sich verjtmgenden 

D<isenquersclmitt (15; 59} au:Pfeist, der each einer Ver­

engung (17; 55) in e~ sich erweitemden Querschnitt 

(19; 61) iibergeht, dieEiab.l~einheit (3a, 3b; 53) einen 
. . . . . . : 

dem Staubpartikel (S) tra~ 11aterialbabnoberfllcben-

20 bereich (1; 71) zugewandten, geel'(let~, elektrisch le~ten­
den Oberflicbenbereicb (6, 33; 54a, 54b) bat, W()bei der 

Gasdruck in cler Versorgungsei.nbeit (13; 57) eowie der Ab­
stand (d; d/53) des ~rdeten Oberflichenbereicbs (6, 33; 

54a; 54b) von dem. jeweila kmtinuierlich zu entata\lbenden . ~ .;~ . ·.· ·.. . . . . . . . . . . . 

25 MaterialbahnoberfllcbeDbereich (1; 71) derart einstellbar . . . . . . . . : . . . . . 

siid, dass die Staubpartikel (S) lU.er abne jeglicben Ein-. . ' . . .. . . . . . 

satz einer an eine elektri~ !neNiequelle anzuschliess-
. . . . . ,; ·:~ . . . 

enden Ia:dsaticmseinheit zur Ionisation des Gasstroms ab­

l6sbar und durch die Absa.ugeinbeit (7a, 7b; 65) absaugbar 
30 si?ld. 

5. Vorrichtung na.ch Auspruch 4, dadlJrch ge}cennndcbDet, dass 

der Gasdruck in der. Ver~e~it (13; 57) der Ab­

stand (d: d/53} der geerdetf!n Potel:ltialfllche (6, 33; 548, 

35 54b) vom zu entstaubenden Materi~rfl&chenbereich 

( l; 71 l sowie die Au~stal tung des OO,senquerschni tts . 
. ~·· . . . ·. . 

(15, 17, 19: 59, 56, 55, 61) UDd dessen Lage zum zu ent-

111111111111111111111111111111 
* C L M S * ·r-· 
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ata\Jbenden Beraicb derart eingeatell t siDd, dass die 

kritiacbe Spanmmg (Ulkrit) des Gesetzes van Pascben in 

Abblngigkeit des Prcdukts aua delft Abstand (d, cl/53} UDd 

einem durch den Gudruck in der Veraorgungseinbeit (13; 
5 57) zwiachen elem geardetm Oberfllc:henbereich ( 6, 33; 

54a, 54b) uad da zu entstaubenden jeweiligen lcmti.nuier­

lich vorbeizi.ebbaren Materialbalmoberfl.l.cbenbet"eicb 

(1; n> mit der Binblue.1.nbait (3a, 3b; 53) erzeugharen 
zweiten Gaadruck (p) unter der die Staubpartikel (S) u.a. 

10 im Bereich baltenden elektroatati.scben Spaammg (£) liegt. 

6 • Vorrichtung nach ADsprucb 4 cder: 5, dadur:c:b. geka n•m:ictmet, 

dass der DUseaausgang derart angaordllet ist, dass dessen 

auatretender Gasstroa entgegera. der Transportrichtuog 

15 (11; 70) der Materialbabn (1; 71) auf diese auftrifft. 

7. Vorrichtung nach eiuea der Ansprtlcbe 4 bis 6, dad.arch 

getmnreidmet, dass die Achse des DOsenkanala ( 21; 55) 

der Einhlaseinbeit (3a, 3b; 53) in einer zur Material.balm. 

20 ( 1; 71) , bzw. deren Tangente ( 68} unter ei.Dem Winkel 
(c; I) zwiscben 20· und 100", bevorzugt zwischm 30" 

uDd 55. liegenden lbene liegt. 

8. Vorrichtung ucb Anapruch 7, dadurch gakemmicl:mat, daas 
25 die Wamung der Dllae der EinblaHinheit C3a, 3b; 53) zu 

deren Acbse wenigstena eiaen unsymetriscb ausgebildeten 
Wandbereicb, in•beEICX¥lere im Bereich der Oeffmmg (20; 60) 

aufweist, wobei eine der DUsenkanalmantellinien der Ein­
blaseinheit (la, 3b; .53) eine Gerade (21; 55) ist, welclle 

30 in einer zur Materialbabn .(1; 71) unter einem Winkel (a: 6) 

zwiscben 20· UDd 100·, · bevorzugt zwischen 30" \JDQ 55· 

verlaufenden. Ebene liegt. 

9. Vorrichtung nach Ansprucli 8, dadUrch gekennmidmet, dass 

35 die gerade OOsenkan•lmantellinie (21; 55) ~ DUsenausgang 

(20; 60) in einer acharfen Kante (22; 63) endet, um einen 
van hi.er g8gen die MaterialbahDoberflache ausgehenden 

111111111111111111111111111111 · 
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Str&mmgavenrirbelungsbereich zu erzeugen. 

10. Vorrichtung nach ei.Dem der lmspricbe 4 bis 9, dadurcb ge­

kenmmdmat, dass der Absaugmmd (35) ·aer AbsaugeiDbeit 

5 (27; 65) 81.ch trichterf8rmig ausgehend van der Abaaug-

6ffmmg (31a) wrjQngt, wol>ei 8ine der Dtlsemmntellinien 
eine erste Gerade ( 36a) ist, welche in einer zur Material­

babn (l; 71) unter einem Winkel U. I) zwischen 15" und 
50 • , insbesomere zwiacben 33 • \Ind 39 • liegenden Ebene 

10 verl&uft. 

11. Vorrichtung nach einem der AnsprUche 4 bis 10, dadurch ge­

kennmic:lmet, dus die Einblaseinheit (3&, lb; 53) aus 
wenigstens zwei 'l'eilstGcken {3', 3"; 54a, 54b) ausgebildet 

15 iat m4 bevorzugt die oder eine der Trenn1D1gslinien ( 47) 

durch die Gerade ( 21: 55) der DUaenkanalnantellinie ver­
lluft. 

12. Vorrichtung: nach einml der AnsprUcbe 4 bis 11. geker:m-

20 zeidmet durch eine blockweiee tbterteilung bevorzugt 

parallel zur RelativbewegungsriChtung (11; 70) der 

.Materialbabn (1; 71), um die Vorrichtun;abreite an 

25 

die Breite der Materialbabn (l;. 71) auf einfache Weise 

konstruktiv anpaasen zu k&men. 

13. Vorric:btung nach einem der AnsprUche ·4 bis ·12, gekema­

zei.c:bDet duich eine erate uDd eine zweite in Relativbe- · 
wegungarichtung ( 11) der Materialbahn ( 1) voneinander 

distamiert angeordnete Einblaseinheit ( 3a) , welche beid-

30 seits der Absaugei.nbeit (7a) abgeordnet sind, wobei tie­

vorzugt die Acl1Sen der EUibl.asdUsenkani.le der ersten 
und der zweiten Einblaseinbeit gegeneinander gerichtet 
Bind. 

35 
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